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La invencién se reficre a un mébodo de fabrica-
cibn de un dispositivo clectrdénico sensible v la radiacidn

o0 electroluninisconte, que comprente una pelicula gque con

. siste de granos sensibles a la radiacidén o cleclroluminig

cente, por ejemplo cranos semiconductores que estén incor

porados en una superiicie aislante, estando parites de di-

chos grenos libres del lizante sobre al nenos un lado de
la pelicula, estando dicha pelicula cubicrta, al menos so-
bre dicho lado, eon una capa de contaclo gque interconceta
eléctricamonte a log mencionados granos, gicndo la capa

G2 contacto permeable a la radiscidn a la que los granos

- gon sensibles o gue puede cor emivida por los granos.

Lo invencidn se refiere ademis a un dispositivo
fabricado nediante el uso del mélodo de acucrdo con la in
voncibn,.

Dispositivos como loz deseritos preceCenteuconte

son conocidos y pueden ser usacos por ojenplo on Getocto-

res de radiacibn, fotoresistores, baterias solares y panc

-
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o
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electroluniniscentes. ILa mencionada radiacidn puvede
ser de naturaleza electromazndética o cobpuscular.

Durante la fabricacidn de Lol dispesitivo, por
un lado, los granos deben cer fijados durante la Zorma-
cibn de la pelicula nmientras que, por otro lado, la capa
de contacto permeable a la radiacidn debe sor provista
sobre la pelicula de manera tal que se obtenga un buen
contacto cléctrico con los Sranos.

B los ndtodos conocidos, se ubiliza un ndnero
bastante srande de operaciones nas o menos complicadas po-

ra ese fin, siendo los granos empotrados primero en cl 1i

cante, sicndo liberados luego partes de los granog del lie
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gante-soﬁreiai menos un lado ¥ sicndo finalmense provis-—
ta la capa de.contacto permcable a la radiacién sobre di
cho ledo usualmente en varias etapas operativas.

Uno de los objotos de la invencidn consiste en
proporcionar un método muy simple en que se¢ obticnc el re

sultado desecado con vn minmero minimo de ctapas operati-

La invencidn sc basa, enire oiros, gobro ol re
conocimicnto del hecho ée que usando una caopa de un netal

de punto de fusidn comporaitivamente bajo ¥y wiiliszando las

2

fuersas capilarcs, la fijacidn de los gronos 7 la vrovi-
sidn de una capa Ge combacto pormeable a la radiacidn,
que forma wn dLen conuaeto cléetrico con los srenos, -
puedc roalicarse cu una sola cotapa operativa.

De acucrdo con la invencidn, un nétodo del ti-
po mcacionaGo cn el cxordio se caracteriza, por lo tanto,
porque wobre una primera capa cléctricamente conductora
que es permeable a la mencionada radiacidn, se provee una
segunda capa de un metoal que, en la condicidn fundida,
hunedece a la primera capa menos ficilmente que a los -
sranos, siendo los granos espolvoreados sobre la segunda
capa, lucgo el metal Ce la scgunda cape os fundido y ge
contrac ontre los granos y la primera capa debido a 1z
ocurrencia de fuorzas capllaves, y es substancialmente
elininado dec las partes de la primera capa situadas on-
tre los gronos, sicndo elimincdos desnués de enfriamionto
log grenmos no adheridos yr siondo provistos cntonecs un
ligonte neripeavle a la radiacidn mencionzda en los espa~
cios entre los granos. llaturalmente el espesor de la capa

netdlica dcbe ser clesido de modo que los cranos no queden
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totalmeonte empotrados en el melal,

Como metales para fijar y establecer contacio
entre los granos, deben ser tomados en consideracidn sé-
1o, naiuralmente, los netales y alcaciones que ticnen un
punto de fusidn menor que los granos ¥ que la primera ca-—
pa conductors permeable a la radiacidn. Particularmente
Wtiles son los metales que ticnon un punto de fusidn in-
ferior a 10008C, por ejemplo Zn, Cd, Ga, In, ©1, Sn, Po,
Shy Bi y Te. -

Con un nmaterial Ge zranos determinado se eligen
aquellos de los metales mencionados que humédeeen Técil-
mente a los granos y por lo tanto pucden producir una bue
na adhesidn y un buen contacto eléctrico con los granos.
Haturelmente no pueden usarse los metales de bajo punbo de
fusidn que tienen una reaccidén indeseada con los maferiaé
les con los que debe ester en contacto.

Como es conooido.por la tecnologia Ge semicon-
ductores, es posible elegir los metales y las posibles -
adiciones a dichos meteles, dc modo de obiener tanto con~
tactos Shmicos como rectificadores sobre los granos, al

menos cn cuanto log nismos son activos como semiconducto-

eSS,

Para la primera capa permeable & la radiacidn
mencionada pueden usarse capas de éxidos conductores per—
meables a la luz, por ejemplo capas Ge 6xido de estalio y/u
dxido de indio que pueden obtenerse por pulverizacidn con
una solucidn de cloruro de estafio ¥y cloruro de indio, res
pertivamente o por deposicidn desde vapor de una nonera
conocida. Ia conductividad eldctrica se logra mediante

adiciones, tales como antimonio ¢ boro, o como un resul-



10

20

J78H5RA 15 il oith 2

ke

tado de las desviaciones de la composicién estequiométri-
ca producidas durante la provisidn. Ademds, pueden usarse

en muchos casos capas netdlicas delgadas permeables a la

luz, por ejenmwplo capas Ao Oro.

In general, la princra capa conductora permeas- .
ble a la radiacidn serd provista sobre un soporte Guran—
te la fabricacidn. 3i este soporie no es perneable, o os
poco permcable, a la nencionada radiacidn, el mismo dobo-
rd ser elininado al final de la operacidn. De acucrdo - .
con una realizacién preferida importante, sin embargo, lai
primera capa es provista sobre un soporte que es pormeable
a la mencionada rediacién y por lo tanto no necesita ser i
eliminado de la pelicula, |

Iatvuralmente, la composicidn de la primera ca= |

pa transparcnte deber ser elegida de modo que no se disuel

va de una nanera indeseable en el metal a ser usado. Sin

ombargo, la posibilidad de eleceidn es tan grande que en

esta relgeidn no pueden producirse dificultades.

4 fin de que la inveneidn pueda ser fdcilmente
llevada a la prdctica, a continuacién se describirdn de-
talladamente unos pocos e¢jomplos de la nisma, con referen
cia al dibujo que se aconpaila, en qued

La figura 1 es una vista esquemdtica en corte
de una etapa del método de acuerdo con la invencidn, y

Ta figura 2 es una vista esquemdtica en corte
de vn dispositivo fabricedo usando el mdétodo de acuerdo
con la invencidn.

Una capa de dxido de indio 2 es depositada desde
vapor sobre un soporte de vidrio como se muesira en la

figura 1. Lsto se efectia evaporando éxido de indio a 1002C
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en una atmésfera que comtiene oxfgeno a una presidn de

5.10"4 m de mercurio. N1 soporie 1 es mantenido a una
temperatura de 3000C. Asi se obtiene una capa 2 que es
permeable g la luz.y eléctricemente conductora.

Sobre eszta capa se provee luego una capa de cad
mio 3 de 500 & de espesor, por deposicidn desde vapor enﬁ
vacio a 500¢C, Seleniuro de zinc 4 en polvo, con un taméﬁo
promedio de'granos de 30 micrdémetros es esparcido sobre dicha
capa. '

Después de calentar durante 30 minutos a 45020
en hidrdgeno a presidn aitmosférica, los granos que estén‘
en contacto con ¢l metal 3 se adhieren al soporte como sé
muestra en la figura 2, como resultado de lo cual sSe fori
ma una capa de granos de un espesor de un grano, después
de eliminar los granos no adheridos.

El cadmio 3 que forma un coniacto Shmico con -

los granos, se retira del dxido de indio entre los granos,

: debido a las fuerzas capilares que se producen, y se forman

interrupciones 5 en la capa metdlica 3. Como resultado

de esto puede tener lugar una trensmisién de radiacidn -

" desde y hacia los granos 4.

La capa de gramos 4 es luego impregnada con una

nezcla de componentes que formen un poliuretano 6. Des-

_puds de endurecimiento parcial del poliuretano, las super

ficies de los granos son liberadas por mordicacidén con -
una solucidn de lejia alcohblica y se completa el endure—
cimiento.

Tinalmente se deposita desée vapor una capa (e
cobre T que forma contactos rectificalores con los granos

4 de gseleniuro de zinc.
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gjomplo, coro un pancl clectroluwainiscente.

Sord obvio que la invencidn no estd limitada a;

los ejemplos desceritos, siendo posibles muchas varianbes |

nara los expertos en el arte, eligicendo obras conmbinacio-

(4]

nes de materiales, sin salirse del alcance de la presan—é
te invencidn. Por ejemplo, modiante una eleccidn adecua—
da del netal 3 y cl material de los granos 4 én la figuré
2, puede obtenerse un contacto rectificador folosens 1ble:
10 o irradiante en luger de un contacto Shmico, cntre el me-
tal 3 y los granos 4, estableciéndose preferentemento un:
; contacto éhmico cntre el metal 7 y los granos 4. Ia capa
{ de contacto 7 pucde ser omitida, si fuera descable, por |
cjenplo si en la condicidn operativa sobre este lado de i
15 ~la pelicula ticne lugar un fransporte de carga Gesde o :
hacla log granos de una menerz diferente, por ejemplo me-
diante un has do elcetrones o de iones, un elecirolito oi
un medio transportador de carga andlogo.
Bata solicitud, que corresponie a la presentada en
20 Iolanda, ¢l 16 de Abril de 1.969, bajo el 112 6905835, se
acoze a los beneficios del articulo 51 del %igente Iatatu-

to sobre Propiedad Industrial.

25 - ROIVIUDICACIONES -

Loz puntos de invencidén propia y nueva que se

cntan nara que sean objeto de csta solicitud, de Pa-
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tente de Invencién en Depafia por VIINTE afios, son los

gulentes:
1.~ Uétodo de fabricacién de un dispositivo ele§

trénico, sensible a la radiacidn o electroluminiscente, f

5 que comprende una pelfcula que consiste de granos sensi-

bles a la radiacidén o electroluminiscentes, por ejemplo i

granos semiconductores, que estén incorporados en un li- :

¢ gante aislante estando partes de la superficie de dichos °

i :
? granos libres del ligente sobre al menos un lado de la pe

10 . 1{cula, estando dicha pelfcula cubierta al menos sobre Aiw
cho lado con una capa de contacto que interconecta elée- |
}

tricamente a dichos granos, sicndo la capa de contacto -

permeable a una radiacidn a la que los granos son sensi-

‘ples o que puede ser transmitida por los granosS, caractes

-

15 1 rizado por comprender las etvapas de proveer sobre una pri-

' mera capa eléctricamente conduciora que ¢s pornecable a di-

|

cha radiacién, una'segunda capa de un netal que, en la con
:&icién fundidg, humedece a la prircra capa nenos fécilmené
f;'l:e que a los granosj; espolvorear los granos sobre la segmg

20 .7 ‘da capaj fundir luezo el metal de la segunda capa que se
contrae entre los granos y la primera capa Gevido a las
"fuerzas cgpllares que se producen, y Se separa substans
cialmente de las partes de la primera capa wolcadagy ontre
4los granos; eliminar despuds de enfrismionto, los granos

25 "no adheridos y provcer luego un ligante peormeoble o dicha

radipeidén en los espyacilos cntre log granos.

3¢~ Nétodo de acucrdo con lag reivindicaciones

e
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1 6 2, caracterizado vorque el metal de la segunda capa :

Ficne vn punto de fusidn inferior a 10008C,

4.- I"éb0do Ge acuerdo con una 5 nas de las rei}
vindicaciones precedentes, caractorisado porgue dicho mg!
tal Forma un contacto Shmico con log granos. j

5.~ Método de acuerdo con una o mis de las reil
vindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicho metal foi

!
na un contacto rectificador fotosensible o electroluminis

cente con los granos.
Ge= Un método de fabricar un dispositivo clec-

trénico sensible a la radiacidn o electroluminiscente,

i

Tal y como se ha descrito en la lemoria que an}

tocede, representado en los dibujos que se acompaiia ¥ ooh
los f£ines que se han espeeificado. :

Esta licmoria consta de nueve hojas eseritas a i
niquina por una sola cara. _;

lodrid,

CSe ""9"'



1/1
K. V. FRILIPYCLOENAMPERFABRIE 4

\‘ 0y
NN praraa, \ \7’4.\\\5',‘1\‘\,‘.4&‘3 .2

5 . 3
fig.2




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



